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Stromspiegel durch einen in der Emitterzulei- 45 each group comprises only one diode-connect-
tung des weiteren Transistors (T:, T2) liegen- ed transistor operating as a zener diode, which
den Widerstand (R, Rz) eingestelit ist. is constituted by each time one of the first
transistors (TZ:1, TZ2), and the collectors of
6. Begrenzerschaltung nach Anspruch 4, said two transistors are interconnected (Fig. 1).
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Stromspiegel durch das Emitter-Basis-Flichen- characterized in that
verhéltnis der ersten (TZi, TZz2) und zweiten each group comprises a plurality of zener di-
(T1, T2) Transistoren zueinander eingestellt ist. odes and the collector of the first transistor
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henden Ansprliche, of each time the other group (Fig. 3).
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8. Application d'un circuit limiteur selon l'une

Revendications . quelconque des revendications précédentes &
' I'enirée de tension alternative d'un redresseur
1. Circuit limiteur pour tensions alternatives pour- 40 en pont & deux alternances.
vu de deux groupes de diodes montés en téte-
béche comprenant chacun au moins une diode 9. Application d'un circuit limiteur selon la reven-
Zener, caractérisé en ce qu'une diods de cha- dication 8, caractérisée en ce que l'entrée de
que groupe est formée par un premier transis- tension alternative du redresseur en pont est
tor monté en diode (T2, TZz) qui forme avec 45 reliée & une ligne téléphonique & deux fils et
un autre transistor (T1, T2) un miroir de cou- en ce que fa fension de limitation du circuit
rant, la valeur recopiée du courant de limitation limiteur est choisie de fagon & faire apparafire
traversant les diodes Zener formant un courant un courant de signal de limitation (Ig) lors de
de signal de limitation (Is) indiquant la circula- l'apparition d'un signal d'appel sur la ligne
tion d'un courant de limitation. 50 téléphonique.

2. Circuit limiteur selon la revendication 1, carac-
térisé par une liaison entre les collecteurs des
deux autres transistors (T1, T2) sur laquelle
peut 8tre prélevé le courant de signal de limi~ &5

tation (Ig). \
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